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-10 42.47 45.27 - 39.86
-5 33.90 36.02 - 31.92
0 27.28 28.90 - 25.76
5 22.05 23.29 - 20.88
25 10 9.700 - 10.30
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VM/CHG/CHSE VDD-40 to VDD+0.3 \%
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	2.特点
	高精度电压检测功能：
	放电过流检测功能：
	短路检测功能：
	充电过流检测功能：
	断线检测功能
	电池平衡功能
	温度检测功能：
	充电高温保护温度：50°C 充电高温保护温度精度：±4℃(Max.)
	充电低温保护温度：-5°C 充电低温保护温度精度：±4℃(Max.)
	放电高温保护温度：70°C 放电高温保护温度精度：±4℃(Max.)
	外接电容设置过放电压保护延时、放电过流1 保护延时以及放电过流 2 保护延时
	封装形式：20-pin TSSOP
	注释:目前只有 A,B，C 版本
	7.4休眠模式
	7.5放电过流保护状态



